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Nowy brand
Nowa strategia rozwoju, VIGO PhO_ton_lCS,
powstanie VIGO US uruchomienie
cleanroomu

_ Nowa hala produkcyjna -
Nowy dziat qgPpi 41 dlSklys. detektorow

Detektory VIGO ; : .
. Implementacja ponownie n;/ Marsie 7 v rocznie; powstanie VIGO
Debiut na GPW technologii MBE misja Exomars Taiwan
Nowy budynek ®
Detektory VIGO na produkcyjny °
_ Przeprowadzka do poktadzie tazika ® ®
- - Implementacja Ozarowa marsjanskiego @
Rejestracja VIGO technologii MOCVD Mazowieckiego Curiosity
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Adam Piotrowski,
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PROJEKTY BADAWCZE | TECHNOLOGIASTRUKTURA W RAMACH INICJATYW STRATEGIIZ AGRANY CZNE ODD
MCT+-Ar t ur Kebt owski, Dyrektor Dziatu Rozwoj VIGORHONONI CS US| |
lirVSb-Pawet Leszcz, Zastepca Dyrektora Dzi at uSCORBRIgGgWGEPQDU Te c hnc
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Materiaty poétprzewbdnizkoweriz WECSEIpiIi nski ,-V DHarrslhkiaopGEODz i at u
MIR, PIC RyszardPiramidowicz, Ki er owni k Zespotu Systemow Optoel ektroni c.
Matryce-Pr zemy st aw Kali nowski, Dyrektor Dziatu Rozwoju Techno

tukasz Pl ekar ski
Cztonek Zarzagdu CFO

Doswiadczony manager w Z2
pozyskiwania finansowani

Absolwent Politechniki Warszawskiej 0 EPIC

Absolwent SGH orazinstitute d AEt udes
oraz Wojskowej Akademii Technicznej. @ @ 5% G

Politiquesw Par y zu.

KOMERCJALYZACJA ROZWYAZAN UZARZADZANYE PROJEKTAMY,
Raf at Ki s s, Piotr Warzybok,
Dyrektor Sprzedazy Ki erowni k Zarzagdzania Projektar

ROZWOJ

RADA NADZORCZA

Przemyst aw, DRmoevws&dni czagcy RMidyoNbdqur,CuzdzoKezikuc)ﬂﬂaczmarczyk Czt on ek ™FE
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EKSPANSJA MUEDZYNARODOWA POZWALA NA DOPASOWANUJE OHF PODZYAtLt RYNKU 2021
DO POTRZEB OBECNYCH | NOWYCH GLOBALNYCH GRACZY

ASiedziba VUGO znajduje sie w Polsce w Ozarowie M

ws pi er a b8A(@ 2028 zna bagivdinié @d 2p20wn aj wazni ej s z
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VIGO PROTONICES , INICJATYWY EKSPLORACJI NOWYCH
Us VIGO PHOTONICS RYNKOW APLYKACYJNYCH

TAIWAN _
A Lepsze rozpoznanie nowych, masowych

rynkow dla sensorow pod

AZdobycie partneroéw i kil
do rozwoju nowych technologqii

A Zbudowanie oferty dla nowych aplikacii
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STRUKTURA AKCJONARIATU VIGO SYSTEM S.A.

(NA KONIEC 2021)

B Warsaw Equity Management**

BJozef
B Investors TFI

Pi otr owsKk.i

Ticker GPW VGO - . Janusz Kubrak
Sektor, bPrzemyst elektro kapitalizacja 50,6%
: Mi rost aw Grudzi e
nowe technologie rynkowa
Osoby zarzagdzaj g
ISIN PLVIGOSOOO].S | POzZoOS t atlt e nadz
Reuters Code VGOPWA Pozostali****
Bloomberg Code VGO PW 1 A%
Indeksy WIG-Poland, sWIG80, sWIGS0 Tota Ly 70
Return, WIG140, WIGtech, WIGtech udzi &ViGtegh
Total Return, INNOVATOR,
InvestorMS
Liczba akcji 729 000 szt. PROGRAM MOTYWACYJNY
Kapitalizacja 507 min PLN : . -
rniowa*J ProgramWsparmaPokryua A Program dla Zarzadu i wybranych kI uc 2z
y AnalitycznegoGPW A dodat kowy mechanizm motywujacy w c e .t
Pozostali/ 52,5% IPOPEMAS fiti A realizowany w latach 2021-2023
free float ( ecutities) Anieodptatne przyznawanie uczestni kom
Free float* 266 min PLN Ssubskrypcyjnych serii A | B uprawni,a4y
akcj i zwyktych na okaziciela seri. E
FblE HM®PANn®HAHHT FF! 1028 =+ L DhWafs@wBquiy Manggémedt SIM2rash P RREPI ALK VAASRIOSHEHSO A 29 1 {L o6nZm20T FFF !'!'RIY tA20NRgSATA
W tym (w 2021) m.in.: OFBegon OFE PZU, TFI PRdrgesBank TFI Santander, TFI Skarbiec, TFI Millennium, TFI Generali InvestmiglatLif€| TFIEsaliensTFICreditAgricole& ¢ CL b b
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DYNAMUCZNY ROZWOJ FURMY, OT

TECHNOLOGIE ORAZ POWSTANIE PIERWSZYCH
ODDZYALOW VUGO SYSTEM W AZzZJ( E

POLNOCNEJ, SKLONYULY DO STWOR O

GLOBALNEGO BRANDU JAKIM JESTVIGO PHOTONICS

Podjete dzi at ani a:

A Kreacjanowegobrandut aczacego VUGO S P H O T o N I c s

VIGOPhotonics Taiwan, VIGOPhotonics Corp.

A Stworzenie nowego logotypu i systemu

identyfikacji wizualnej
AZastrzezenie znaku st ownego
graficznego VIGOPhotonics
AwWdrozenie nowej identyfikac
trzne,| i

S—— PHOTONICS

A Planowana zmiana nazwy firmy
z VIGO System S.A. na VIG®hotonics S.A.
w czerwcu 2022

DOTYCHCZASOW \
= \iGO
SYSTEM

NGO

SYSTEM
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VIGO VENTURES- VIGO WE INNOVATION (VWI) ZALOZENUYA UNWESTYCYJNE PORTFOLIO
Inkubator inwestycyjny stworzony przez VIGO System Ai nwestycje i rozwdj projekt ’vv hnol ogi cznych
z zakresu produkcji zaawansowanych
technicznie urzagdzen | Komp t Ow
ZARZAD Abranze: nowe technol ogi e, fﬁiokugtpmcngEyka,
Wojciech Smoli Aski automatyka, robotyka, fotowoltaikai | nzyni er | a

Partner Zarzagdzajacy, Prezes zZdyazgdd at owa VISION

I I i y : T UALLTY, INS JION
Marek Kotelnicki Arozwi prania s }NSF epnie Z;Ne"'i"'SF“ILPI‘%b‘(/vﬁﬁE%
Partner Zarzadzajacy, Cztonek ZzZarMPPgdfval 4 Zl arajJacy proto Deep

Aprojekty realizujace samodzi D°etééti6n

lub/i potencjalne wsparcie dla VIGO Photonics
Aok.78 projektow w portfelu ASICdesignhouse

A pojedynczy projekt inwestycyjny w przedziale
O 0,5-5,0 min PLN

RADA NADZORCZA

Adam Markiel, Dyrektor Inwestycyjny WEG
Adam Piotrowski,Pr ezes Zar z ad
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tukasz PCztkameslkkiZar zagdu
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CZYMJEST PODCZRPRWIBNST DETEKTOR 4 JAK\AGOL
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SCHEMAT PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO JAK DZYALA DETEKTOR?

Diugosc fali, A [m] Spektrum Swiatt a W|d2|alnegoCqunIkI po_dcz.er.W|_en| Skuplr.laj]ecmymelutnltOWE
Kilku detektorach. Energia promieniowania podczerwonego jest w detektorze
WWV\/\/\/MN\/\ \/ \A/\/ przeksztatcana na sygnat el ektryczny |
Na podstawie t e] oceny dla przyktadu:
- | — [ | -

prezentowana na wyswietlaczu.
UPROSZCZONY, OGOLNY SCHEMAT DZYALANYA

‘00 fm 10 pm 100 nm DETEKTORA PODCZERWIENI (IR)
romieniowanie i
NIR MWIR LWIR VLWIR g dererwone . uzyskanie e
bliska Siedni a daleka bardzo daleka P -u.’g';': | \ pomiaru ceoe
podczer podczerw| podczervk ¢podczer w ) @
[0.72 1 L] [328 L [8 7 15 Lin] [ 15 7 1000 Lan] . T
Obiekt/bodziec Reakcja na sygnat Urzgdzeni

I wytworzeni e pr agdzadetektorem
elektrycznego

Podczerwien/ p -\arg ninfraeed ptontkwidoeznewo ne ( U R

ro
gotym okiem prom anie elektromagnet YGERESPZcEZONY °PSDzd AY e EEVORAGWatt em

widzialnym a falami radiowymi. |

AKazdy obiekt o temperatur z e Cleitupezwzgl ec
ACiata o temperaturze pokojowej emitujag rAmniej-cebtédziat aning nAi podukavhne w gparciu

o —
s O

promieniowanie elektromagnetyczne.

foal i r m(BWIR).1 0 od dtugosci fali podczeramMmiemdane materi aty po

_ _ emitowanej przez badany obiekt A dch produkcja wymagaw.hb

APrzedmlo_ty O Wy zszZ¢e|] temperatur ze emi t UJApotrzebuja wiecej NdzZastuecnhanol ogi i | ur z g d zeen
I o mniejszej dtugosci fali (SWUR, MWUYR) wygenerowanie pomiaru Awysokie parametry uZwft

Aprzyktad: wykrywanie riucvhykr ywad lorto STV, SZyb\ﬂlgo‘
Aprzyktad: wykrywanie
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FOTONUCZNE PRODUKTY ¢ MATERYUALY PODCZERWUENY ( 9R)
Materiaty potprzewodni kowe Detektor podczerwieni Modut podczer wieni

0 w Zintegrowany system _
O0ryzawierajagcy fotpse
e podczer wieni, e‘}

Materiaty o budowie krydbualowanywejp, pkt
» przewodnictwo prgdu el ektemeanznedektr oo
znajduje sie miedzy prpewwdhiakami pr ze

(zwykle metalami), a izolatorami energii promieniowania przetwarzani a Sy -
(wiekszos¢ materiat ow opaczerwohegezw yecmer. g optyke, systemy rozpraszan
Pierwiastki na potprzewodni ki : Rlektmrysing. ger arseneRta I 1 nne komponenty.

galu (GaAg), antymonek galu (GaSh), antymonek indu (InSb).

L ANCUCH WARTOSCYU W PRZEMYSLE PO{KPRZPHWODNNN KOMWYUMMA VU GO DO PRODUKCJY POLPRZEWODNY

Warstwy p 6t pr z e wo geanynk o kuezowych p 6+ pr odw k a & w uwahrut @§ oid u kMiGwvepartych o p ot pr z e wippdsystekny do t gczno s
bezprzewodowej, systemy optoelektroniczne)

1 2

Hodowl a @EaAdhP zy Epitaksja Processing Packaging Untegracja z e

Odpowi ednia krystalicznaNaktadaota, wWhas$grti wywartw epitaksglnyeh oraz produkcja Zautomatyzowany montaz CRémMPWet'@e moduty d
nastepnie hodowane sa WwWi0dPdizwavowdrd Koowy.ch o ohicedw wlhyeethekt or 6w Pdpgwiednichy pgagtgwkagh | w obudowach. Elektronika zintegrowana
P6tprzewodni ki zt o¥one , pargmetrach. Liczba warstwy ¢ g poprzez szereg proceshdv 33kqrghgnrine tego et ap uzddekrént pddcrwieni.

hodowane sa na podtozu mdWR&FEr WYNRSi &2 Apet ki | kachentcznych komponenty {detektor, laser), zdoine do Produkc'a(ﬁrzez wyspecjalizowane firmy

A e 0)
z arsenku galu (GaAs lub fosforku indu (InP). 5 %I ckge ‘moduty el
OptOGG froniczne.

przetwarzania sygnatu Cf’n%tn
elektrycznego.
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USTOTNE POSZERZENYE OFERTY VYUGO DZYEKHG2 HNWEW TWICEH FOMS WRUKTWBLRE 2014
(LABORATORIUM MBE, WYDAJNE MOCVD W DZIALE EPITAKSJI 11#V)

A Produkcja detl®AknassbomGaMCTdedy kowanej el ektroni ki, modut ow detekcyjnych, akcesc¢
A Urzadzenia z wysoka czutosd$ciag w szklmorkdazn dzwazka essz yeb kspéedckitg aw npyars malc i odzoe slt6ot | i
A Customizacja* spr zedazok.w 1008 st anow,i sprzedaz standardowych produkt ow.

MCT 111-V INASSb Il -V InGaAs EPITAKCJA llI-V* | VCSEL

Detektor MCT V?,;:tﬁketgmentowy Detektory InAs Detektor T2SL Detektory InGaAs ’ Ptytki epitauCShLal ne AU
Detektory i moduty detekdyjrrye,i wnoldtud ryy cleett ekka yojrrye ,i wnokdtudryy (Wysoki ej Jakosci str

warstwa potprzewodniwlaogwd wmay ot praz e wo d n ivkaa vea way kpodnt eprraz e wodn mat eri at 6w pot pr-¥ewc
j est z mat eHgGdZeltelwek MG B/st z mlaAs@nsenekindujub j est z mlaGaAs(arsenekdgalu (InGaAs InAsSh) oferowane b e z p.o S 1
kadmowo-r t ec)i owy InAsSb (antymonek arsenku indu ). indu). kl 1T entom pod produkoc

det ektozidogwdw aser ow \

ASzereg detektorow foASperegodepaelythrodw foRhSperegodrgekebr 6w n eoraz produkcja SWIR (VCSEL),

(PC) I fotowoltaicznych (PV) (PC) i fotowoltaicznych (PV) MWIR i LWIR adresowane do masowych aplikacji w tym lasery VCSEL VIGO.
wykorzystywanych w wi typullsugessieg zT 28 h) r ymikaic A jZakesyptomienowania: SWIR (nowe
A Zakres promieniowania: MWIR temperaturze pokojoweMOCVDD cht odzonych ASzer oki wachlarz pro
A Reaktor: MOCVD (MCT) termoelektrycznie. A Reaktor: MOCVD (IHV) jakos$ci: warstwy | as
A Zakres promieniowania: MWIR i LWIR kropki kwantowe, reflektory Bragga.
A Reaktor: MBE (nAs, InAsSh) Pierwsze W Polsce | a

A Zakres promieniowania: MWIR, SWIR
A Reaktor: MOCVD (IHV)

FNBIFEAT I O2F LINRP2S| UscaINPIBRERMRI 25 NPR2Y ST LR BYILBYINI S6& 2R0O0A2NDs 4




ZAPLECZE TECHNOLOGICZNPRODUKCYJINEINWESTYCJE \NIGO
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NOWY ZAKELAD S
PRODUKCYJNY | S

CAPEX: 41,6 min PLN
Projekt =zako

MATERU BIRAY

FOTONIKI

CAPEX: 21,2 min PLN
Projekt zako

PROCESSINGZ2.0 -

CLEANROOM

CAPEX: 34 min PLN
Projekt zako

-
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“ZAKONCZONA BUDOWA GCMWSRARCIRIA RROCESSINGU 20\J|GO

PHOTONICS

CEL INWESTYCJI
1. Zwi ekszeni e powtarzal nosci produkcj i

Technol ogia produkcji chipow detekcyjn

yd

Sprostani e najwyzszym wymagani om akos

2

3. Obni zeni e kosztow produkcj i

4 J
(przemyst woj] skowy, kosmiczny, potprze

ZAKRES modernizacja obecnej hali technologicznej VIGO ‘
| budowa cleanroomuor az dodat kowe wyposazenie prg-

CAPEX 34 min PLN

FINANSOWANIE :srodki wt asne, kredyt 2 mln EU
w ramach POIR (6 min PLN)

POSTEP
AKwi eci eqz ak®¥kzenie rozbudowy hali tech
A Czerwiec2021-podpi sani e umowy z olearkoomoayelt a i n
A Listopad 2021 -z akonhnczenie pierwszej fazy budo
cleanroomowychdo uzyt ku

A Gr udzi e fiurughénziehie produkcjiw clean roomie
ALuty2022zzakonczenie YU fazy przebudowy |
A Marzec 2022 z rozliczenie projektu
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UNWESTYCJE W ROZWOJ MOCY PRODUKCYJNYCH WOLUMEN PRODUKCJY DETEKTOROW (SZT.)

W 2021 wolumen produkcj i detektordow zwiekszyt sie o 46% r/r do 12,2 tys. szt.
12 207

N a przestrzenl ostatnich 5 |l at VYGO System zainwestowat o o0Kk. 90 ml n

W I 0Z WO | mocy produkcyjnych, nowa organi zacj e I automatyzacj e procesow

przeksztatcajac sie z manufaktury zaawansowanych detektorow w nowoczes

zaktad produkcyj] ny.

Zreali zowane I nwestycje zwielokrotnity moce na Ws_/z6§éstk|ch ucz c h

procesu wytwarzania.: 7 207

A75krotny wzrost potencjatu produkcij.i soczewek,

A2krotnie wiekszdip-chippce montazu > 459

Adkrotnie wieksze moce wirghkndany wani a pot acze

AAz Kot ny wzrost mocy w klejeniu obudow d ktor

All-krotnie wieksze moce hermetyzacji.

Duzy naci sk na organizacje pracy or az 0 ] € t o ma C |
sprawit, ze wzrost mocy | est wielokrot Zy WZr u z

produkciji. 2017 2018 2019 2020
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NOWY REAKTOR UMOZLYWY PODWOJENUYE IWCDCZY\IIQERE;[)I

PHOTONICS

V4

ViGO POSUADA 3 REAKTORY DO PRODUKCJY MATERUALOW POLPRZEWODNUKOWYCH, Z KTORYCH
PRZEZ AUXTRON, KTOREGO ROZRUCH MUAt MUEJSCE W 20109.
MBE (InAs , InAsSb ) MOCVD (HgCdTe/ MCT) MOCVD (Il -V)

A |l

NOWY REAKTOR EPITAKSJALNY
AZaméwi ony reaktor epitaksjalny do pr&dukcj i materi at ow pot przewodni kowych-0d

AUmowa na dostawe ze sprawdzona firmag AUXTRON: i stopad 2021; k2D83s t arC ZeMml_e~Z"a
ACAPEX: 3,6 mln EUR, tagcznie 5,4 mln EUR z inwestycjami niezbednymi—d0_
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—— OTOCZENIE RYNKOWE | BIZNES



SZEROKUE ZASTOSOWANUE SREDNUYEJ PODCZRHGJGN'

PHOTONICS

KAZDY OBYEKT O TEMPERATURZE POWYZEJ 0O BEZWZGLEDNEGO EMUTUJE PROMYUENYQOWANUE PO
ODCZYTANE 4 PRZETWORZONE PRZEZ SPECJALNE URZAD-AENY NASISTWREMNMENES ZDVAM TEHEMENEILBEM S A
PROMUENYOWANYGQA PODCZERWONEGDO. MOZNA JE WYKORZYSTAC W WYQELU DZYEDZYNACH Y BRANZ:
PRZEMYSt U TRANDREOGRDNA Y BEZPYUECDENHKRDPWA SRODOWYSKA MEDYCYNA PRZEMYSL KOSM{ CZ NDONSUMENCIIFMCG
e 748 %7 & & i
A Systemy bezpi ed 2Mknsvanie substancii A Monitorowani eA Bezikwagyjnd badania A Astronomia AElektronika i wurze
do alarmowania o wykryciu wybuchowych, powietrza Krwi o _ typu wearables np.
niebezpiecznych taksyzyeh, A Misje kosmiczne g “smatwatche z czujnikiem
np. metanu chemicznych A Monitoring | ak ddalizatorywodddchu wykrywani e gazotwgtna, skanery tec
A | o Ko< G o w wodociaggach | substancji lub twarzy, czytniki linii
Kontrola Jakos %\'Inteﬂgrencfng gnhjﬁiéja' oczyszczalni ah fMongogowanir powietrza papilarnych
A Czuj ni ki gazoéw, spalin, | , w obiektach medycznych A Internet Rzeczy (oT)
spektroskopia A Systemy wczesnego A Analiza gazoéw_ (np. |
A M | ostrzegania przed pozi oméw emi sAh Wykyeanig na AUrzgdzenia do domc
otoryzacja - systemy namierzaniem wczesnym etapie testowania jakos$ci
\Ii\gzlrjc?v:/%a | monitoringu markerow choréb powietrza
. .y nowotworowych A Wykrywanie alkoholu
A Kolejnictwo - kontrola A |
wWystepowania awarii taboru A Analiza i testowanie |
podczas jazdy produkt ow S pozZyWwc?zZ
A Kontrola mocy oraz
kal i bracja | aserow
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NOWE TRENDY RYNKOWE WSPUERA

NOWE TRENDY POPYTOWE

INTERNET RZECZY (0oT)

UR wyostrza zmysty

Nowa rzeczywistosc,

bedcazuty, dziat aty,

I  k omuni kbeanaskeyinteswergcii,
transformujagc sposob

MOTORYZACJA
Motoryzacja stawia na IR

W koncernach motoryzacyjnych wzrasta znaczenie
nowoczesnych rozwigzan
nowej generacji, kamery termograficzne, sensory

wewnatrzkabi nowe

Rynek analizato
Z potencjatem d

*Restrictionof HazardousSubstances

WEARABLE LAB-ON-CHIP
Unt er ndltRu ki ead 2z yz a t wearabimlab-omz W o jp ¢

w ktorejOleaczma zremzvai gz ani a

Z

Zznaczaco

Obecna

PpOoOSzZzer 2y

oparte o

podej mowa3WR. @peacoyanie BIC opartych o MIR

mozI|l i wosSc
f unkcj ofmioewrawmds zae syroz ggeczemisd wt.r af i g
w perspektywie 2-3 lat.

BEZPUECZENSTWO (¢
R wsparciem dl a

sytuac) a

obsEatrruz éllRe
m.in. Europy Zach.-s podzi ewane
zainteresowanie detektorami przez sektor zbrojeniowy.

bezpi ecz

OBRO

geopol i tycz
2wi.ek czainpina kb e 2 diDe?

rosnac

RYNKUYR

N1GO

PHOTONICS

MEGATRENDY EKONOMICZNO - TECHNOLOGICZNE

MUdNYATURYZACJA SYSTEMO
Mi niaturyzacja I Integracj]

Wykorzystanie technologii.IR w masowych zastosowaniach

mozI|l i we dzi gdonicznychzuvkd jacdwiw s c a l
(PIC:z-mjinji-at uryzowanych uktadodow
p.asywny.ch I aktywnych zintegr

ROHS | EKOLOGIA
RoOHSz mi eni a rynek Sredniej p

Unijpadyrektywa RoHS owpr owadzi ta m. 1 n.
rtreci, kadwnasoésawwani ach pr z
Detektory oparte'o [HgCdTebed g 2 mogt y Dby ¢ st
W Wojsku, zastosowaniachrkosmicznych

i przy duze|] I nfrastruktur ze

DEFUCYT POLPRZEWODNU4KO

Kryzysnarynkuc zi pdwpul sem rozwoj u
pot przewodni kowego w UE

Deficyt uktadow scal onych opa
wLwn-amone znd ayws h ab 0,5 ¢, fablesd mahufacturipga r
-out sourcing produkcji chipow
podmi ot ow, gt ownie z Azj i Ws



UMOZLUWUENUE DETEKCJU DUGOZLPORGE J SUBST)\NQQ

PHOTONICS

Sense anything. See everything

Chcemy umozli wi ¢ detekcje dowol nejJ substancj i \
Co robimy?

AWymys$slamy, badamy, projektujemy i wytwarzamy wysokiej jakos$ci,h6 z
Jak to robimy?

APoprzez stuchanie | Zrozumienie potrzeb, wspotprace z partner ami
Dla kogo to robimy?

ADlIla pionierskich firm technologicznych, projektantow | |l nt egrato

Jakag wartosc¢c wnosi my?

AUmozlI|iwiamy klientom wykrycie zjawisk, pozyskanie danych i dost a




PUBLIKACJA STRATEGII ROZWOJU DO 2023 | 2026 \I IGO

PHOTONICS

STRATEGIAVIGO 2026-z1 dent yfi kowany szereg szans bl znesowych pozwal ajgcy na reali zacj e

A Nowa Strategia VIGO nalata2021-2 026 ogt oszona 16 czerwca 2021

ANowe kierunki dzi atan oparte o nowe technologie (zrdédta paeaptier wieni, system
PORTFEL INICJATYW WZROSTOWYCHzZ AKL ADANE SCUYEZKY ROZWOJU (MLN PLN) 350

CELE VUGO DO KONCA 2023
AKontynuacja rozpoczetych projektow rozwojowych 300
AROzwOj baz (technol ogi czne)|] I  t ec hnpravzrostewyoh wspol nych dl a ki t yv
poprzez 1 nwestycje w R&D i uni wersalng 1 nfrastrukture 250

ADokonani e, m.in. w oparciu o efekty projektdow R&D, anal | rynkowej ,
perspektywicznych | najl epi ej] rokujagcych i nicjatyw w I od 2026
oraz przygotowanie planu inwestycyjnego niezbedne real i zacj i 200

SZACOWANY POTENCJAL WZROSTOW WYNUKOW ZARYSOW TRATEGHHY

150

A 2021*: 67ml n PLN pr 29,0mioRLN EBITDA /Etapk Etap Il
A 2022:80ml n PLN pr 33,b mimRLN BEBITDA r oz wo j techno|o-‘g,iil wej $ci'e na poziom syl
A 2023:100ml n PLN pr Z0 mihRLN EEIDA zrodet promieniowanl ogptoelektronicznych, ukt.
pot przewodni kowych [ oraz matryc podczerwieni -
S~
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 7N
MDetektory i nmoDleuteyktMGTy i ®EMdukyi QUG- Yot przewmdnidokobwe si ed68EI|[NSysang PIE) vEiMatryce

F2 HauMm {LBO1F 2aANR3ytOF LINJ @2OK2Re 1S &aLINI SRIde ¢ ge&az2@E3ig0r TN XS IRTAY yil[ IS yONRAToy I OT I 2 gAt OS2 2 nIp Yy




WARTOSC RYNKU DETEKTOROW PODCZERWQENNIGO

PHOTONICS

TECHNOLOGUE KONKURENCYJNE U4 RYNKJd PERSPEKTYWUCZNE W ZAKRE SHEZ @ETAKYTAHR GRW NPKAD/C 2V
LASEROW 4 MATERYALOW POLPRZEWODNYKOWYCH)
Ceny
jednostkowe NIR- near infrared . SWIR:- short-wave infrared . MWIR- mid-wave infrared ; LWIR- long-wave infrared
EUR (bl iska podczeirwi en)) krot ka podcz(:erwi e¥fredni a podczeirwi en)dtuga podczer wien)
1000 T i '
MCT
: 30 min EUR
100 T~ i Ext InGaAs
: 20-30 min EURI
10 i

1 InGaAs
>100 min EUR

>

1,6 Zakres promieniowania

w
o

*detektory fotonowe




NG CJ ATY WA SYSTEMY OPTOELEKTRONUYCZNE VIGQTC
(P|C)Zq NFORMACJE OGOL NE PHOTONICS

FOTONUCZNE UKLADY SGAOGONEE( HWEORMAGCREBIEKT R&D MIRPIC :

. . _ L . Ztukasiewicz

AZmini aturyzowany uktad skt adaj acy AsGeleOpracowaniepieawszege napymku éoterticenego u k + a d u Instytut Mikroelektroniki
optycznych i elektronicznych o r 6z nsyccahl of nuengkoc jSornead nnioesjc ipaocdhc z er wi eni  ../Fr00k
zintegrowanych na wspoélnym, naj cz édéWsipedjt pproatcpar:z epwood neikkto wiyene,hnol ogi cznlyoh{e%m\(uqzo
podt ozu,czipeednym War szawskag I Unstytutem Mi kroel ekt 1o

APodazanie w goére gtommdpnigat wawythd&cStart: kwiecien 2021, czas realiz\AQ"?ZI‘?W”S"I‘(S:I
systemé6w sensorycznych mozliwych ddoBuidnzteetgr a2c9,i3 wnlunr zPald\Nr,e nDoafcihnansowani e: 26,6
powszechnego uzytku. APotencjalne zastosowani a: mi ctiesainteligestnee sens
AGD, mot oryzacja), zaawans weaableghighend)adzeni a

PIC - CELE INICJATYWY
z e poprocenych VY4 GO

oéekt(’)w PUC

AWprowadzenie jako pierwszy

scal onych dla sSredni e] podc
AKompletna |inia produkcyjna
MIR (MIRPIC), kompletnysupplychaind | a ukt ado
ARozwd6j systemédw optoel ektro
podczerwieni-docel owo postac hybr
AUzyskanie wiodacej pozycj i

AUzyskanie znaczacyPHCdaswRra
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Multl channel transceiver for free
space optics

Schemat PIC dla MIR Czujniki gazu

1 WWM
LRI TR

y QCL
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Discretely tunable laser

Lossless powiM

Multi-channel transmitter for FTTH Spectrometer for FBG
networks sensor interrogator

*ang. Photonicintegrated Circuits




PHOTONICS INTEGRATED CIRCWPIC)SERVICE STAGKW/IGO 2026 \I IGO

PHOTONICS

Projektowanie I\_Ia rze dzi & do
Epitaksja I}V fal owod?od prOJektovv_anla dla ,
Kl 1 ento

(elementy pasywne)

Projektowanie Mi kr omantla:
Processing SiSiN/InP mi kroprocgsc integracja
przetwarzania danych
ASIC PackagingPIC

Processing IV a ukt ac

Projektowanie

Platforma
technologiczna

Detektory
| lasery
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NAJWAZNUEJSZE DANE

DANE FINANSOWE (MLN PLN)

FUNANSOWE

NIGO

PHOTONICS

AWzrost przychodébw ze sprzedazy
Przychody ze sprze, 2,9 3,9 1,5 do 71,5 mln PLN, w tym sprzedaz
(+30% r/r) oraz materiat ow pot pi
EBITDA skorygowana 17,1 24,5 29.1 4,2 min PLN (+125% r/r).
. AWyzsze koszty podstawowej dzi at ¢
Wynik netto skorygowany* 13,9 18,1 24,3 w 2021 o 28% r/r gtoéwnie w wynil
ZUuzycia materi at ow I energili , Wz
CFO 15,4 21,2 24,1 I wynagrodzen.
A Poprawa wyniku EBITDA skorygowanej o 19% r/r i wyniku netto
CAPEX 32,0 8,9 29,4 skorygowanego o 34% r/r w 2021.
. AUtrzymanie wysokiej rentownos$ci
Kapitat wtasny 68,1 100,6 133,1 EBITDA 41%, EBIT 35% i netto 34%.
Zobowigzania o0got e 59,7 66,5 85,9 ASUkC_eSywna poprawa generowani a f
z dziatalnosci operacyj nej
Dt ug netto 23,6 20,4 38,0 AWzrost naktadow inwestycyjnych-:
Z budowa Icleameosnt, wydgtkami R&D oraz
Srodk.i pieni ezne 12 8 13.2 5 6 zaliczkami na nowy reaktor epitaksjalny (MOCVD).

Fa12NR3I26lye 2 TRIENISYAlI 2SRYy2N)} T 26S 6yASdzl 3ttt RyYyAlI 2n0é dzt OAl

08 d0dz0dz LR2RFG1dz 2RNROI 2y S320
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PERSPEKTYWY




PERSPEKTYWY

PERSPEKTYWY KROTKOTERMYNOWE
Plan na 2022

80 mln PLN przychododéow, w tym:

APrzemystost min. 30%, w szczegoO6lnos$ci na r

w apli kacjach zwigzanych z ochrong S$Srodowi
mozI|l i1 wy wiekszy wzrost w przypadku pozytyw
stroni e klientow

A Transport-wzr ost ok. 10% (Caterpillar | rynek C P

A Technikiwojskowe-w 2022 spodzi ewane mniejsze zamowi
odSafran, t+ gczni e przychody ok. 10 mln PLN

A Naukaimedycyna-pr zychody na zbli zonym poziomie w

AMateriaty -dbamdfEBJRoni ki

---------

- -

Planowy przestéj w produkcji na poczagtku 202 e

AQl 2022 ze stabszymi, zaplanowanymi wynika 1 EEEEEEC
produkcji zwi gz @leaproamupr zeméwiowai a (poza zap [ —
wczeéniej) przyj mowane na Q2 2022 Eessessr : [RRERR-EE

= = = s T ey = S AT | T T T N [ e (e T
SO P O R v wwar R v e G e e e e == : 5 8108 L
Y N D O O O P 7 R R RN R0 TN e
] :
L Lo L AR R R R R y LW
!__"l’!cm'lv.unvuvc.; o & Fsbabaponbnbobalbalon Lo Ll L Lo RSB ATI S LS N ETE 5 Y1 3N
.".._””" of wpw N c B T e S S B e S e
"N~ ] bk L L T L R ¥ .
Y T ey e gy - - sdonden
N e e e e e S
O 0 e o e o o SR e -0 50 5 B B B T 2 78 7 ™ P
0 0 0 A 0 e s A . ,-:-- S S - v e e --#: -
T . SR SR T e s . ‘ S /&
R R R R R ]

NP B0 W TR VR T VP s Y VR
---------- = pal x|

b bstnbebebebrbriat b L Y aa——————— R - -
mm:--:-------:::-:—: T T T A ;'



PERSPEKTYWAMYPODSUMOWANIE \I IGO

PHOTONICS

UEM NA EFEKTYWNOSC RREDUK

TRA 4sK (
PUE NOWYCH ROZWUAZAN NA SZYBKORC

2023 Y 2026 Z NAC
E KOMERCJALYZACJH

i
egatrendyr y n k owe : mi ni aturyzacRoHSI uekgtongna, ddeéktcywapot pr z
owe Dbranze zys ku,]n@groet rzaca, elekiranikazkensumencka typu wearable-lab-on-chip, ochrona
rodowi ska, motoryzacja, obronnosc¢ I bezpi eczenst wo

OTOCZENIE RYNKOWE

Y
A
A
A

S
S
Dziatalnosc¢ na szybko rozwijajagcym sie rynku Sredni e o
M
N
S

AROzZwWOj baz (technol ogl czne|j i t e ¢ h npravzrostewygh dov20p30 |
INWESTYCJE poprzez 1 nwestycje w R&D i uni wersalng 1 nfrastru
APrzygotowanie planu inwestycyjnego niezbednego dlI

AKontynuacj a
AWdrazani e n

ukt adow sca
AKontynuacj a

prac rozwojowych w zakresie I nic

TECHNOLOGIA owy c h |nlc—waiymueenatpategml_sgz_éﬂémow optoel e
| onych oraz matryc podczer wieni

P

rac z | dl a global nych partnerdow w zakregsi

ASKkupieni e
AKontynuac,]
KOMERCJALIZACJA bezpli eczen
AAKtywny r o

dzi at ani a

a komercjalizacj i obecnych I nowych produktd
sprzedazy do kli entow z potencjatem naj wyzs
t wa | mi zlok. 20a30% wziostu,w 2022 ans por ci e
WO j sprzedazy I D O Z Yy s [riarytatoay rynek\azjatycki, aktgwime or c 0 w
a rynku europej] ski m I amer vkanski m, pl | ot faz-0

o N 0O © 5

A Utrzymanie tempa rozwoju rocznie w przedziale 20 -30%
APrzychody z 2202p-80z0enth®l2\Ny2023: ~100,0 min PLN
A EBITDA skorygowana- 2022: ~33,5 min PLN, 2023: ~40 min PLN
AZachowanie wysokiej, ponad 40% marzy EBUTDA znor mal i 7%V

WY NIKI FINANSOWE




NIGO

PHOTONICS

DZYUEKUJEMY ZA

Kontakt:
Mat gorzata Mitynars
Investor Relations Manager, cc group
e:

t: +48 697 613 709



mailto:malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl

ZASTRZEZENUE PRAWNE \"GO

PHOTONICS

Niniejsze opracowanie z o st ap @r z g dwzyad igec w malaeh informacyjnych, zawiera jedynie informacje p o d s u mo w U nieg mmae
WYy Cc Z er p uchasakterug ani nie jest przeznaczone do tego, by by ic e d yproa s t jakigjgolwiek analizy lub oceny. VIGO System S.A. nie
skt adanyalp e wrniweg i a Zub ydardzumianych) w zakresie informacji przedstawionych w niniejszym opracowaniu i nie nal e z \
pol ega ¢ adn yimfdimacjach zawartych w niniejszym dokumencie, t+ g c z m iza&vartymi w nim prognozach, szacunkach
| opiniach. VIGO System SA. nie przymuje z a d noedjp owi e d zzaawentoahe bt egpy mi nilupbmiiaee pr awi aGawarte avs c |
niniejszym dokumencie. Z o s twantmywykorzystane z r 6 dforeaciji, k t O0MI@EO System SA. uznaje zawiarygodne id o k t ajednak nie ma
gwarancji,z es @newy czer pwp atomeiz wi e r standakt{cany. ldiniejsze opracowanie nie stanowi reklamy ani oferowaniap api er 0
war t os cwpubligzoyln obrocie. Opracowanie mo zz2a wi atwi@ardzeniad ot y crraxzyes XKt ds tea n oyeykognwestycyjne lub
zr ool e pewmmogadatotnie r 0 z 8 10€ faktycznychr e z u | . VGO SystemSA. nieponosiod powi e d zzadgdektmded/gilk t or e
Z 0 s tpaotdy matpaxstawie niniejszego opracowania. Od powi e d zspoaszZzywawwy € g cnak 0 e z y s t zopracomama. Opracowanie

podlega ochronie wy n i k azjustawvg p prawie autorskim | prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie
wymaga pisemnej zgody VIGO System S.A.




